
EE

Ширина зазора  3 мм < 5 мм

-SX4134

5 x 4 x 4

Ультра
компактный

Пересеч. луча

2 мм

Микросхема

0.3 мм

940nm

Поверхностный

Ширина зазора от 3 мм < 5 мм

EE

Ширина зазора до 3 мм

фотоэлектрические датчики

Модель

Ширина зазора

Размеры (мм) (ДxШxВ)

Характерные

особенности

Метод обнаружения

Расстояние обнаружен.

Конфигурация выхода

Размер апертуры

Длина волны излучат.

Тип монтажа

-SX1018

8 x 4 x 6

Компактный,
общего
назначения

Пересеч. луча

2 мм

Фототранзистор

0.5 мм

940nm

В отверстия

-SX1103

5 x 4.2 x 5.2

Ультра
компактный,
общего
назначения

Пересеч. луча

2 мм

Фототранзистор

0.4 мм

950nm

В отверстия

-SX1105

4.9 x 2.6 x 3.3

Ультра компакт-
ный, общего
назначения,
низкопрофиль-
ный

Пересеч. луча

2 мм

Фототранзистор

0.4 мм

950nm

В отверстия

-SX1108

5 x 4 x 4

Ультра
компактный

Пересеч. луча

2 мм

Фототранзистор

0.3 мм

940nm

Поверхностный

-SX1131

5 x 4 x 4

Ультра
компактный,
двухканальный
выход

Пересеч. луча

2 мм

Фототранзистор

0.3 мм

940nm

Поверхностный

-SX1049

9 x 4 x 5.2

Компактный,
общего
назначения с
позиционирую-
щим упором

Пересеч. луча

2 мм

Фототранзистор

0.5 мм

940nm

В отверстия

Маркировка

Маркировка

-SX493

11 x 8 x 9.5

Высокое
разрешение

Пересеч. луча

2 мм

Микросхема

0.2 мм

940nm

В отверстия

-SX1055

8.9 x 4 x 5.4

Компактный, 
недорогой

Пересеч. луча

2.8 мм

Фототранзист.

0.5 мм

940nm

В отверстия

-SX1046

10 x 6.5 X 5

Горизонтальное
отверстие
диафрагмы

Пересеч. луча

3 мм

Фототранзистор

0.5 мм

920nm

В отверстия

-SX1082

10 x 6.5 x 5.2

Горизонтальное
отверстие
диафрагмы,
высокое
разрешение

Пересеч. луча

3 мм

Фототранзистор

0.2 мм

920nm

В отверстия

-SX1106

6.4 x 4.2 x 5.4

Ультра
компактный,
общего
назначения

Пересеч. луча

3 мм

Фототранзистор

0.4 мм

950nm

В отверстия

-SX1109

6 x 4 x 5

Ультра
компактный

Пересеч. луча

3 мм

Фототранзистор

0.5 мм

940nm

Поверхностный

-SX129

13 x 6 x 8

Высокое
разрешение

Пересеч. луча

3 мм

Фототранзистор

0.5 мм

940nm

В отверстия

-SX198

12.2 x 5 x 10

Общего
назначения

Пересеч. луча

3 мм

Фототранзистор

0.5 мм

940nm

В отверстия
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-SX1107

3.4 x 3 x 3

Ультра
компактный

Пересеч. луча

1 мм

Фототранзистор

0.15 мм

940nm

Поверхностный

Модель

Ширина зазора

Размеры (мм) (ДxШxВ)

Характерные

особенности

Метод обнаружения

Расстояние обнаруж.

Конфигурация выхода

Размер апертуры

Длина волны излучат.

Тип монтажа

от
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фотоэлектрические датчики

Ширина зазора от 3 мм < 5 мм

Ширина зазора от 5 мм < 8 мм

EE

EE

Маркировка -SX199

12.2 x 5 x 10

С позиционирую-
щим упором

Пересеч. луча

3 мм

Фототранзистор

0.5 мм

940nm

В отверстия

-SX398/498

12.2 x 5 x 10

Общего
назначения

Пересеч. луча

3 мм

Микросхема

0.5 мм

940nm

В отверстия

-SX1071

13.6 x 6.2 x 10.2

Общего
назначения

Пересеч. луча

3.4 мм

Фототранзистор

0.5 мм

940nm

В отверстия

-SX1096

25 x 6 x 10

Горизонтальное
отверстие
диафрагмы, воз-
можно крепление
проводом

Пересеч. луча

3.4 мм

Фототранзистор

0.5 мм

940nm

В отверстия

-SX1088

25 x 6 x 10

Крепление винта-
ми. Возможно
крепление через
разъем и
проводом

Пересеч. луча

3.4 мм

Фототранзистор

0.5 мм

940nm

В отверстия

-SX138

13.6 x 23.8 x 10

Крепление
винтами

Пересеч. луча

3.4 мм

Фототранзистор

0.5 мм

940nm

В отверстия

-SH3

25.4 x 6.2 x 10.2

Высокое разреше-
ние и чувствит.,
возможно горизон-
тальное отверстие
диафрагмы

Пересеч. луча

3.4 мм

Фототранзистор

0.2/0.5/1.0 мм

940nm

В отверстия

Маркировка -SX1042

14 x 5 x 14.5

Высокий
профиль

Пересеч. луча

5 мм

Фототранзистор

0.5 мм

940nm

В отверстия

-SX1081

13.7 x 5 x 10

Общего
назначения

Пересеч. луча

5 мм

Фототранзист.

0.5 мм

940nm

В отверстия

-SX1115

14 x 5 x 14.5

Высокий профиль
с позиционирую-
щими штырями

Пересеч. луча

5 мм

Фототранзистор

0.5 мм

940nm

В отверстия

-SX1235A-P2

27 x 8 x 15.9

Монтаж с
защелкой

Пересеч. луча

5 мм

Фототранзистор

0.5 мм

940nm

Защелкивание

-SJ5-B

15.4 x 6.2 x 10.2

Общего
назначения

Пересеч. луча

5 мм

Фототранзистор

0.5 мм

940nm

В отверстия

-SX3081/4081

13.7 x 5 x 10

Общего
назначения

Пересеч. луча

5 мм

Микросхема

0.5 мм

940nm

В отверстия

-SX3239-P2

27.2 x 8 x 15.9

Выход под
стандартный
разъем

Пересеч. луча

5 мм

Микросхема

0.5 мм

940nm

Защелкивание
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Модель

Ширина зазора

Размеры (мм) (ДxШxВ)

Характерные

особенности

Метод обнаружения
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Расстояние обнаружен.

Конфигурация выхода

Размер апертуры

Длина волны излучат.

Тип монтажа



EE

Ширина зазора от 3 мм < 5 мм

EE

Ширина зазора от 5 мм < 8 мм Ширина зазора более 12 мм

-SJ3

13 x 6.2 x 10.2

Высокое разре-
шение и чув-
ствит., возможно
горизонтальное
отверстие
диафрагмы

Пересеч. луча

3.4 мм

Фототранзистор

0.2/1 мм

920nm

В отверстия

-SV3

19 x 15.1 x 10.2

Высокое разре-
шение и чув-
ствит., возможно
горизонтальное
отверстие
диафрагмы

Пересеч. луча

3.4 мм

Фототранзистор

0.2/0.5/1 мм

940nm

В отверстия

-SX3088/4088

25 x 6 x 10

Крепление вин-
тами. Возможно
крепление
через
разъем и
проводом

Пересеч. луча

3.4 мм

Микросхема

0.5 мм

940nm

В отверстия

-SG3/SG3B

25.4 x 6.3 x 11.5

Пылезащищен-
ный,
возможно
крепление
проводом

Пересеч. луча

3.6 мм

Фототранзист.

2.0 мм

940nm

В отверстия

-SX1128

13.5 x 5.2 x 9.3

Горизонтальное
отверстие
диафрагмы

Пересеч. луча

4.2 мм

Фототранзистор

0.5 мм

940nm

В отверстия

-SX384/484

12.5 x 5 x 8

Общего
назначения

Пересеч. луча

3.5 мм

Микросхема

0.5 мм

940nm

В отверстия

-SX3148-P1

26 x 6.4 x 13.5

Крепление
винтами с
позиционирую-
щим упором

Пересеч. луча

3.6 мм

Микросхема

0.5 мм

940nm

В отверстия

-SX1057

13 X 6.3 X 8.6

Пылезащищен-
ный, общего
назначения

Пересеч. луча

3.6 мм

Фототранзист.

2.0 мм

940nm

В отверстия

-SX1041

14 x 6 x 10

Общего
назначения

Пересеч. луча

5 мм

Фототранзистор

0.5 мм

940nm

В отверстия

-SX3009-P1/4009-P1

34 x 11 x 18

Выход под
стандартный
разъем

Пересеч. луча

5 мм

Микросхема

0.5 мм

940nm

Винтовой

-SX4235A-P2

17 x 6 12.6

Выход под
стандартный
разъем

Пересеч. луча

5 мм

Микросхема

0.5 мм

940nm

Защелкивание

-SX460-P1

30 x 11 12.6

Выход под
стандартный
разъем

Пересеч. луча

5 мм

Микросхема

0.5 мм

940nm

Защелкивание

-SX1035

12.6 x 6.3 x 9.7

Компактный,
широкого
профиля

Пересеч. луча

5.2 мм

Фототранзистор

1 мм

940nm

В отверстия

-SX1070

17.7 x 6 x 10

Общего
назначения

Пересеч. луча

8 мм

Фототранзистор

0.5 мм

940nm

В отверстия

-SX3070/4070

17.7 x 6 x 10

Общего
назначения

Пересеч. луча

8 мм

Микросхема

0.5 мм

940nm

В отверстия

-SX1140

23 x 5 x 16.3

Широкий, 
высокого
профиля

Пересеч. луча

14 мм

Фототранзистор

1.5 мм

940nm

В отверстия

-SX461-P11

32.5 x 12 x 23.6

Выход под
стандартный
разъем

Пересеч. луча

15 мм

Микросхема

2.0 мм

940nm

Защелкивание

-SY1200

3.2 x 1.9 x 1.1

Ультра
компактный

Рефлекторный

1-4 мм

Фототранзистор

не применимо

940nm

Поверхностный

Отражающего
типа 1-5 мм
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фотоэлектрические датчики

Отражающего типа 1-5 мм

EE

Z4D-B01

Микросмещение

EY3A

Конвергентный многолучевой

Маркировка -SY193

3.4 x 2.7 x 1

Ультра
компактный

Рефлекторный

1 мм

Фототранзистор

не применимо

940nm

Поверхностный

-SY169A/B

12.5 x 6 x 8

Красный и
инфракрасный
светодиод
высокого
разрешения

Рефлекторный

4 мм

Фототранзистор

не применимо

660nm/920nm

В отверстия

-SY113

15.2 x 6.2 x 6

Пылезащита

Рефлекторный

4.4 мм

Фототранзистор

не применимо

940nm

В отверстия

-SY313/413

15.2 x 6.2 x 6

Пылезащита

Рефлекторный

4.4 мм

Микросхема

не применимо

920nm

В отверстия

-SY171

15 x 4.2 x 3

Тонкого
профиля

Рефлекторный

3.5 мм

Фототранзистор

не применимо

940nm

В отверстия

-SB5(-B)

25.4 x 6.35 x 11.5

Крепление вин-
тами, встроен
прерывающий
фильтр види-
мого света

Рефлекторный

4.4 мм

Фототранзистор

не применимо

920nm

В отверстия

-SF5B

13 x 5.4 x 8

Пылезащита,
встроен
прерывающий
фильтр види-
мого света

Рефлекторный

5 мм

Фототранзистор

не применимо

940nm

В отверстия

-SY110

15.2 x 4.6 x 4.8

Общего
назначения

Рефлекторный

5 мм

Фототранзистор

не применимо

940nm

В отверстия

Маркировка -B01

15 x 35.5 x 20 

Датчик со встроен-
ным процессором,
выход на стандарт-
ный разъем

Микросмещение

6.5 мм +-1 мм

Фототранзистор

разрешение +/-10um

940nm

Винтовой

-112

73 x 32 x 17.3

Высокочувстви-
тельный датчик
обнаружения
бумаги, высокая
устойчивость к
внешней засветке

1 луч

125 мм

Цифровой

не применимо

940nm

Винтовой

-1081

56.3 x 32 x 15

Высокочувстви-
тельный датчик
обнаружения
бумаги, высокая
устойчивость к
внешней засветке

1 луч

80 мм

Цифровой

не применимо

940nm

Винтовой

-1051

49 x 32 x 12.3

Высокочувстви-
тельный датчик
обнаружения
бумаги, высокая
устойчивость к
внешней засветке

1 луч

50 мм

Цифровой

не применимо

940nm

Винтовой
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Ширина зазора
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Характерные
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Расстояние обнаружен.
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Размер апертуры
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Тип монтажа



С держателями для исполнительного устройстваОтражающего
типа 1-5 мм

-SY310/410

17 x 4.6 x 4.8

Общего
назначения

Рефлекторный

5 мм

не применимо

920nm

В отверстия

-SA102

17 x 6 x 16.5

Общего
назначения

Пересечение луча

3 мм

Фототранзистор

0.5 мм

940nm

В отверстия

-SA103

9 x 4 x 6

Общего назначения
с боковыми
держателями

Пересечение луча

3 мм

Фототранзистор

0.5 мм

940nm

В отверстия

-SA104

9 x 4 x 9.7

Компактный

Пересечение луча

3 мм

Фототранзистор

0.5 мм

940nm

В отверстия

-SA107-P2

27 x 8 x 21.9

Монтаж
защелкиванием

Пересечение луча

3.6 мм

Фототранзистор

0.5 мм

940nm

Защелкивание

-SA407-P2

27 x 8 x 21.9

Монтаж
защелкиванием

Пересечение луча

3.6 мм

Микросхема

0.5 мм

940nm

Защелкивание

-SA105

9.4 x 4.4 x 14.2

Общего назначения
со встроенным
штоком

Пересечение луча

13 мм мин.

Фототранзистор

0.15N макс.

940nm

В отверстия

-SA113

9.4 x 4.4 x 11.4

Общего назначения
со встроенным
штоком

Пересечение луча

10.2 мм мин.

Фототранзистор

0.15N макс.

940nm

В отверстия

EE
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Микросхема


